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基于粉浆法提高功率型白光 ＬＥＤｓ的提取效率

李君飞，饶海波，侯　斌，胡　癑，申发华
（电子科技大学 光电信息学院，四川 成都 　６１００５４）

摘要：讨论了基于水溶性感光胶的荧光粉的涂层技术，利用粉浆法，在蓝光ＬＥＤ芯片的表面获得了荧光粉平
面涂层。证实了得到的白光ＬＥＤ的光提取效率与粉浆中各成份的浓度和相应的比例有关，并在实验的基础
上，采用了一些切实切可行的措施来增加器件的光提取效率。得到的白光ＬＥＤ在７００ｍＡ加速老化１６８ｈ后，
其光能量为初始时的９５．９５％。
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